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摘要(译)

一种用于具有顶部发光结构的电致发光显示装置的透明阴极电极技术，
提供一种顶部发光型电致发光显示装置及其制造方法。在金属氧化物的
成膜过程中，可以减少或防止基板膜的氧化。还提供了包括该显示设备
的电子设备。第一电极，包括发光层的功能层和由金属氧化物制成的透
明第二电极从下表面依次层叠在基板上。此时，使第二电极中的氧浓度
在膜厚度方向上变化，并且使第二电极和功能层之间的界面附近的氧浓
度低于第二电极中的氧浓度。电极。
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